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GC 117 GC 117

electronic
Germanium-pnp-Transistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 fir Vor- und Treiber- Statische Kennwerte Min. Typ Max.
stufen in NF-Verstdrkern. Kollektor-Basis-Reststrom -lcgo 9 uA 18 uA
-Uce = 15V
Koltektor-Emitter-Reststrom -lcer 25 A 100 uA
Ucer = 20V
-ReEe = 1kQ
Emitter-Basis-Reststrom -leso 200 gA
~ -Ues = 10V &
Uy o
PN . E
9 Dynamische Kennwerte £
c — g 5
B ©y Ubergangsfrequenz fr 1,2 MHz § o
E -Uce = 6V Eg
0 .. 25 . -le = 2mA 22
KurzschluBstromverstérkung h21e 45 90 c
Masse ca. 0,8 g -Uce =6V 71 140 d
-lc = 2mA 112 224 e
Wdrmewiderstand Rinja = 0,38 grd/mW f = 1 kHz
" . R < 0,05 grd/mW
Wérmewiderstand thic RauschmaB F 10 dB
-Uce = 6V
Grenzwerte; gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich : -le = 0,3 mA
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso = 25V ?g = ?OkOH.Q
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucer = 20V = z
Ree== 1 k2 : Of = 1 kHz
Emitter-Basis-Spannung -Ueso = 10V  Vierpolparameter hise 0,54 k2 21kR ¢
Kollektorstrom -le = 150 mA f hie 0,85 k2 33k2 d
Basisstrom -ls = 50mA -Uce = 6V hire 1,35 k2 53k2 e
Sperrschichttemperatur Bi = -}-80°C - . ‘.
. . 5°C c = 2 mA hige 20-10
Betriebstemperaturbereich —25°C bis +6 1 = 1 kHz hage 200 S
Bestellbeispiel flir einen Transistor
der Stromverstérkungsgruppe c Transistor GC 117 ¢
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